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اثر امپدانس مغناطیسی به زبان ساده به تغییرات امپدانس مغناطیسی یک ماده رسانای مغناطیسی در حضور
یک میدان مغناطیسی خارجی است. برای مشاهده این اثر باید یک جریان متن44اوب ب44ا فرک44انس مش44خص از
ماده رسانا عبور کند و میدان خارجی در راستای سیم به ان اعمال شود. اث44ر امپ44دانس مغناطیس44ی اغلب در
مواد مغناطیسی نرم مشاهده می شود. در بررسی این اثر اعمال میدان خ44ارجی ب44ه م44اده را ت44ا زم44انی انج44ام

یعنی همراستا ش44دن تم44ام دوقطبی ه44ای مغناطیس44ی م44اده ب44امی دهیم4 که ماده به حالت اشباع مغناطیسی 
میدان خارجی برسد. برای هر نمونه ابتدا فرکانس و جریان بهین44ه آن را بدس44ت می اوریم. نواره44ای آم44ورف
کبالت پایه بدلیل ساختار نامنظم و محور ناهمسانگرد خوش تعری44ف و مق44اومت مغناطیس4ی کم و مغن4اطش
اشباع بزرگ یکی از کاندیداها برای نشان دادن اثر امپدانس مغناطیسی می باش44ند و ب44رای همین در س44اخت

اث44ر امپ44دانسهای تقویت اث44ر حس44گری یکی از روشحسگرهای مغناطیسی از این نمونه ها استفاده می شود. 
مغناطیسی، لایه نشانی حواد مختلف بر روی سطح این نوارها است. موادی که بر روی این نوارها لایه نش44انی
می کنیم بهتر است از نظر مغناطیسی نرم باشد یعنی مواد به آسانی مغناطیده شده و به عبارت دیگر منحنی
پسماند نازک باشد و همچنین مقاومت کمی داشته باشد. همچنین دارای مغن44اطش اش44باع ب44زرگ باش44د ت44ا
برهمکنش با میدان مغناطیسی خارجی را بالا ببرد. لایه ای که بر روی ن4وار نش4انده می ش4ود بای4د در ابع4اد
چند ده نانومتر باش4د. زی4را ب4دلیل اث4ر پوس4ته در نواره4ا ب4ا ض4خامت بیش4تر اث4ر امپ4دانس مغناطیس4ی ب4ه

کند بنابراین متوجه شدیم ضخامت لایه تاثیر زیادی بر روی اثر امپ4دانسفرکانس های پایین تر شیفت پیدا می
مغناطیسی دارد. لایه های طلا و نیکل به منظور لایه نشانی انتخاب شد. نتایجی که ب4ا لای4ه نش4انی ب4ر روی
نوارهای آمورف کبالت پایه بدست آوردیم بسیار جالب توجه ب4ود. ب4ا لای4ه نش4انی م4واد مغناطیس4ی ب4ر روی
نوارهای آمورف کبالت پایه دوباره اثر امپدانس مغناطیسی را بررسی کردیم. نتایج نشان داد با لایه نشانی این
اثر تقویت شده و نمونه لایه نشانی شده اثر امپدانس خیلی بیشتری را نسبت به نمون4ه اولی4ه نش4ان  می ده4د4
همین کار را با لایه نشانی مواد غیر مغناطیسی انجام دادیم و نتایج نشان داد که لایه غیرمغناطیسی مقاومت

ش4ود ک4ه اث4ر امپ4دانس مغناطیس4ی کم4تریبیشتر را در برابر اعمال میدان خارجی نشان می دهد و باعث می
نسبت به نمونه اولیه ازخود نشان دهد و این خاصیت حسگری نمونه را ک4اهش می ده4د. در لای4ه نش4انی ه4ا
عوامل مختلفی مانند روش لایه نشانی، سطح نمونه لایه نشانی ش4ده، ض4خامت لای4ه و ط4ول نمون4ه ب4ر روی

نتایج تاثیر گذار هستند.  
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